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摘要(译)

本发明的各方面涉及供体基板，制造供体基板的方法，以及制造有机发
光显示装置的方法。根据本发明的实施例，供体基板包括基层，该基层
包括元件区域和围绕元件区域的包封区域;转移辅助层，设置在基层上，
并包括设置在封装区域上的第一不平坦部分;转印层设置在转印辅助层
上。第一不平坦部分形成在转移辅助层的与转移层接触的表面上。
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